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Appareil de lecture d’'image.

L'invention concerne un appareil de lecture d'image.

L'appareil comprend plusieurs transducteurs photo-électri-
ques E1 & E9, des moyens de stockage C1 & C9 prévus pour
chacun des transducteurs pour stocker leurs signaux de sortie
et des moyens de commutation & action de décharge ST1 a
ST9 disposés en paralléle sur chacun des moyens de stockage.
Les transducteurs et les moyens de décharge sont respective-
ment répartis en un nombre prédéterminé de blocs et le
transfert des signaux est effectué bloc par bloc, ce qui auto-
rise un fonctionnement fiable et rapide.
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La présente invention concerne un appareil de lec-
ture d'image et, plus particuliérement, un appareil de lec-
ture d'image comportant un moyen pour mémoriser une information
arrivant sous formé lumineuse. La pfésente invention peut
s'appliquer a une unité de lecture d'image telle qu un
appareil de télécopie. ) )

La flgure 1 montre un schéma de principe d'un
appareil de lecture d'image de l‘'art antérieur, dans lequel
une rangée de photodétecteurs comprenant neuf photodétecteurs
est montrée a titre d'exemple illustratif de tels appareils
de lecture d'image. )

Sur la figure 1, une rangéé de photodétecteurs est
constituée de trois blocs qui sont chacun constitués de trois
des neuf photodétecteurs E1 a E9. De méme sont agences des
condensateurs Cl 3 C9 et des transistors de commutation T1
a T9, qui correspondent respectivement aux photodétecteurs
El 4 E9. Une électrode (électrode commune) de chague photo-
détecteur E1 & E9 est connectde 3 une solirce d'alimentation 101,
tandis que les autres électrodes, séparées, sont connectdes
par l'intermédiaire des condensateurs respectifs Cl a C9 a
une électrode commune qui est rellee a la masse.

Parmi ces électrodes séparéés celles qui occupent
des positions de méme ordre dans leurs blocs respectifs sont
connectées a l'une des lignes communes 102 & 104 par l'inter-
médiaire des transistors de commutation correspondants T1 )
a T9. En particulier, les premiers transistors de commuta-
tion. T1 T4 et T7 des blocs sont connectds a la ligne
commune 102, les deuxiémes transistors'de commutation T2,
T5 et T8, a la ligne commune 103, et les troisidmes tran—
sistors de commutation T3, T6 et T9, & la ligne commune

by

104. Les lignes communes 102 3 104 sont relides 3 un ampli-

~ficateur 105 par l'intermédiaire de transistors de commu-

tation respectifs T10 & Ti12.
Les électrodes de cammande desrtrénsistors de
commutation Tl & T9 sont, dans chaque bloc, relides ensemble

et connectées 3 une borne de sortie paralléle correspondante
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d'un registre a décalage 106. Les bornes de sortie paral-
léle du registre a décalage 106 délivrent séquentiellement
des signaux de niveau haut, de sorte que les transistors
de commutation Tl a T9 sont séquentiellement rendus conduc-
teurs, ‘tous ensemble dans chagque bloc.

L'électrode de commande de chaque transistor de
commutation T10 & T12 est connectée a une borne de sortie
paralléle correspondante d'un registre & décalage 107. Les

bornes de sortie paralldles du registre & décalage 107 déli-

" vrent séquentiellement des signaux de niveau haut, de sorte

Y

que les transistors de commutation T10 a T12 sont séquen—
tiellement rendus conducteurs -a des moments déterminés.
Les électrodes relides ensemble des transistors de commu-
tation T10 a T12 sont mises a la masse par l'intermédiaire
d'un transistor de commutation T13 serVant a la décharge.
L'électrode de commande du transistor T13 est connectée a
une borne 108.

Le fonctionnemeht de l'appareil de lecture dfimage
de l'art antérieur réalisé comme ci-dessus va maintenant
étre briévement expliqué.

- Lorsque les photodétecteurs E1 a E9 regoivent de
la lumiére, les condensateurs ClL a C9 emmégasinent des
charges électriques dont l'importance est fonctioﬁ des in-
tensités lumineuses respectives. Ensuite, les registres a
décalage 106 et 107 délivrent sur leurs bornes de sortie
des signaux de niveau haut 3 des moments respectivement déter-
minés. On admet maintenant que des signaux de niveau haut
sont délivrés en méme temps par les premiéres bornes de
sortie paralléle des deux registres 106 et 107. Le tran-
sistor de commutation T10, connecté aux transistors de
commutation Tl & T3 du premier bloc par l'intermédiaire de
la ligne commune 102, est alors rendu conducteur et la
charge électrique stockée dans le condensateur Cl est trans-
férée, par l'intermédiaire du transistor de commutation T1,
de la ligne commune 102 et du transistor de commutation T10,
a4 1l'amplificateur 105 pour présenter ainsi en sortie la

S

charge électrique a titre d'information 4'image.
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Aprés lecture de la charge électrique stockée
dans le condensateur Cl, un signal externe incident de ni-
veau haut est appliqué 3 la borne 108 et le transistor de
commutation T13 passe a 1'état conducteur. De ce fait, la
charge électrique résiduelle du condensateur Cl est complé-
tement évacuée en passant par le transistor de commutation
Tl, la ligne commune 102, le transistor de commutatioanlO
et le transistor dercommutation T13.

La premiére borne de sortie paralléle du registre
a décalage 106 étant maintenue au niveau haut, des signaux
de sortie paralléle provenant du registre & décalage 107
sont ensuite successivement appliqués aux transistors de
commutation T11 et T12 pour les rendre conducteurs. FEn pro-
cédant de la sorte, des opérations de lecture et de décharge
telles que ci-dessus sont effectudes sur les condensateurs
C2 et C3 pour lire ainsi séquentiellement 1'information
mémorisée dans ces condensateurs.

Aprés achévement de 1la lecture de l'information
du premier bloc, le registre & décalage 106 effectue séquen-
tiellement un décalage pour exécuter la lecture de 1l‘'infor-
mation des deuxiéme et troisidme blocs de la méme manidre
que décrit ci-dessus. En conséquence, l'information mémo-
risée dans les condensateurs Cl & C9 est lue séquentielle-
ment et présentée en sortie par 1'amplificateur 105 & titre
d'information d'image.

Etant donné que l'appareil de lecture d'image de
l'art antérieur représenté sur la figure 1 comporte des con-
densateurs pour stocker des charges électriques, il est pos-
sible d'obtenir un signal de sortie de grande amplitude.
Un autre avantage est que, si les photodétec-
teurs El a E9, les condensateurs Cl & C9 et les transistors
de commutation Tl & T9 sont réalisés sur un substrat unique
constitué d'un semiconducteur en couche mince, le nombre de
points de branchement 3 des circuits externes peut étre réduit.

A ce propos, cependant, une propriété d'un tran-

sistor & couche mince est de présenter une résistance &levée
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a 1l'état conducteur. Par conséquent, au transistor a couche
mince sont associés certains inconvénients du fait que les
constantes de temps déterminées par les capacités des con-

densateurs Cl & C9 et par les résistances des transistors

.de commutation Tl a T9 correspondants deviennent plus lon-

gues, et que les durées de décharge des condensateurs Cl a
C9 deviennent également plus longues en raison des capacitéé
et résistances réparties présentées par les lignes communes
102 a 104 et par les transistors de commutation T10 & T13.
En outre, un inconvénient de l'appareil de lecture d'image
de l'art antérieur est qu'il ne peut fonctionner a grande
vitesse du fait que chacun des condensateurs Cl a C9 néces-
site une opération de décharge aprés chaque opération de
lecture. _

La présente invention a été mise au point en con-
sidération des inconvénients ci-dessus de 1l'art antérieur.
Par conséquent, un but de la présente invention est de four-
nir un appareil de lecture d'image qui peut étre actionné a
grande vitesse et qui n'a que peu de points de branchement
nécessaires pour l'accés a des circuits externes. ,

Un autre but de la présente invention est de
fournir un appareil de lecture d'image dans lequel des
transistors de commutation a action de décharge sont dis-
posés en paralléle sur des condensateurs de stockage de
charges qui stockent les signaux délivrés par des trans-
ducteurs photoélectriques.

Un autre but encore de la présente invention est
de fournir un appareil de lecture d'image dans lequel 1'in-
formation de chaque bloc est temporairement transférée a
d*autres condensateurs, l'information est lue séquentielle-
ment sur ces autres condensateurs, et les charges électri-
ques résiduelles des condensateurs sont ensuite évacuées
bloc par bloc.

Un autre but encore de la présente invention est
de fournir un appareil de lecture d'image dans lequel 1l'in-

formation d'image mémorisée dans des premiers condensateurs
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est, pour chaque bloc, transférée simultanément 3 d'autres
condensateurs et, aprés lecture séquentielle sur ces autres

condensateurs, les premiers condensateurs et les autres con-
densateurs sont déchargés indépendamment.

Un autre but encore de la présente invention est
de fournir un appareil de lecture d'image qui,compofte des
seconds condensateurs capables de mémoriser 1l'information de
plusieurs blocs, des transistors de commutation & action-
de décharge connectés en paralléle sur les seconds conden-
sateurs respectifs pour agir bloc par bloc, et des transis-
tors de commutation servant a prélever séquentiellement 1'in-
formation de chaque bloc 3 partir des seconds condensateurs
reépectifs. 7
' Un autre but encore de la présente invention est
de fournir un appareii de lecture dfimage qui comporte des
premiers transistors de commutation 3 action de décharge
connectés en paralléle sur des premiers condensateurs res—
pectifs servant a stocker les charges produites par voie
photoélectrique, .des seconds condensateurs capablesrde mémo—
riser l'information de plusieurs blocs, des transistors de
commutation & action de décharge connectés en paralléle
sur les seconds condensateurs respectifs pour agir bloc par
bloc, et des transistors de coﬁmutation servant a extraire
séquentiellement l'information de chague bloc i partir des
seconds condensateurs respectifs. ' ,

La présente invention sera décrite plus en ddtail
en regard des dessins annexés sur lesquels :

la figure 1 est un schéma de principe d*un appa-
reil classique de lecture d'image : 7

la figure 2 est uh schéma de principe d'un appa-
reil de lecture d'image selon une premiére forme de réali-
sation de la présente invention '

la figure 3 est un chronogramme servant a expli-
quer le fonctionnement de la premidre forme de réalisation ;

la figure 4 est un schéma de principe d'un appa-

reil de lecture d'image selon une deuxiéme forme de réali-
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sation de la présente invention, une partie du circuit ayant
été omise ; )

la figure 5 est un schéma de principe d'un appa-
reil de %ecture d'image selon une troisiéme forme de réali-
sation de la présente invention ;

la figure 6 est un chronogramme servant a expli-

quer le fonctionnement de la troisiéme forme de réalisation

“e

la figure 7 est un schéma de principe d‘un appa-
reil de lecture d'image,seloh une quatriéme forme de réali-
sation de la présente invention :

la figure 8 est un chronogramme servant a expli-

quer le fonctionnement de la gquatriéme forme de réalisation

-

les figures 94 et 9B, considérées ensemble, sont
un schéma de principe d'un appareil de lecture d'image selon
une cinquiéme forme de réalisation de la présente invention ;

' la figure 10 est un chronogramme servant & expli- .

quer le fonctionnement de la cinquiéme forhe de réalisation s

les figures 11A et 11B, considérées ensemble, sont
un schéma de principe d'un appareil de lecture d'image selon
une sixiéme forme de réalisation de la présente invention :

la figure 12 est un chronogramme servant a expli-
quer le fonctionnement de la sixiéme forme de réalisation :

la figure 13 est un schéma de principe d'un appa-
reil de lecture d'image selon une septidme forme de réali-
sation de la présente invention ;

la figure 14 est un chronogramme servant a expli-
quer le fonctionnement de la septiéme forme de réalisation ;

les figures 15A et 15B, considérées ensemble, sont
un schéma de principe d'un appareil de lecture d'image selon
une huitiéme forme de réalisation de la présente invention ;

la figure 16 est un chronogramme servant a expli-
quer le fonctionnement de la huiti&me forme de réalisation ;

la figure 17 est un schéma de principe d'une par-
tie d'un appareil de 1lecture d'image selon une neuviéme
forme de réalisation de la présente invention ;

les fidures 18A et 18B, considérées ensemble, sont
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un schéma de principe d'un appareil de lecture d'image selon
une dixieme forme de réalisation de la présente invention ;
et ' '

la figure 19 est un chronogramme servant 2 expli-
quer le fonctionnement de la dixidme forme de réalisation.

Les formes de réalisation préférées de la présente
invention vont maintenant &tre décrites en détail en regard
des dessins annexés.

Dans les formes de réalisation suivantes, les agen-
cements des photodétecteurs El i E9, des condensateurs Cl &
C9, des transistors de commutation Tl & T12 et des registres
a décalage 106 et 107 et autres &léments identiques, sont
les mémes que ceux de 1l'appareil de l'art antérieur repré-
senté sur la figure 1 et par conséquent leur description
est omise.

Sur la figure 2, les électrodes séparées des
photodétecteurs E1 & E9 sont relides a la masse par l'inter-
médiaire de transistors de commutation respectifs ST1 & ST9.
En particulier, chacun des transistors de commutation ST1
a ST9 est connecté en paralléle sur celui des condensateurs
Cl a €9 qui lui correspond.

De méme que pour les électrodes de commande des
transistors de commutation Tl & T9, les électrodes de com-
mande des transistors de commutation ST1 A ST9 sont relides
ensemble dans chaque bloc et les électrodes relides ensemble
de chaque bloc sont connectées & une borne de sortie paral-
léle correspondante d'un registre a décalage 201. Par con-
séquent, les transistors de commutation ST1 & ST9 sont ren-
dus conducteurs bloc par bloc aux moments déterminés par le
registre a décalage 201.

Le fonctionnement de cette forme de réalisation,
réalisée comme ci-dessus, va maintenant &tre expliqué en
regard du chronogramme de la figure 3 qui se rapporte aux
transistors de commutation Tl & T12 et ST1 & ST9. De méme
que pour les chronogrammes correspondant aux autres formes

de réalisation, les périodes de conduction des transistors
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indiqués en téte de chaque ligne sont symbolisées par des
niveaux hauts. '

Tout d'abord, les photodétecteurs E1 & E9 recevant
des rayons lumineux,-des.charges électriques dont 1timpor-
tance correspond aux intensités luminéuses respectives sont
emmagasinées dans les condensateurs Cl & C9 3 partir de la
source d'alimentation 101. Puis, la premiére borne de sortie
paralléle du registre a décalage 106 délivre un signal de
niveau haut pour rendre conducteurs les transistors de com-

By

mutation Tl & T3 [ligne (a) de la figure 3].

Pendant que les transistors de commutation Tl 3
T3 sont conducteurs, le regiétre a décalage 107 effecfue une
séguence de décalage pour rendre séquentiellement conducteurs
les transistors de commutation T10 & T12 [lignes (d) a (f) de 1la
figure 3]. Autrement dit, 1'information d'image mémorisée
dans les condensateurs Cl & C3 du premier bloc est lue sé-
gquentiellement.

Aprés lecture de l'information correspondant au
dernier condensateur, C3, du premier bloc, le registre i
décalage 106 effectue un nouveau décalage pour délivrer un
signal de niveau haut sur sa deuxiéme borne de sortie paral-
léle, en rendant ainsi conducteurs les transistors de com-
mutation T4 & T6 [ligne (b) de la figure 31].

Au méme moment, la premidre borne de sortie paral-
léle du registre a décalage 201 délivre un niveau haut pour
rendre conducteurs les transistors STI & ST3 et évacuer
ainsi complétement les charges électriques résiduellesrpré—
sentes dans les condensateurs Cl i C3 [ligne (g) de 1la fi-
gure 3].

En méme temps que s'effectue la décharge des con-
densateurs C1 & C3, pendant la période ol les transistors
de commutation T4 & T6 sont conducteurs, les transistors
de cémmutation T10 a T12 sont séquentiellement rendus con-
ducteurs par une séquence de décalage efféctude par le registre a déca--
lage 107. Ainsi, l'information d'image mémorisée dans les con-
densateurs C4 a C6 du deuxiéme bloc est lue séquentiellement
[lignes (&) a (f) de la figure 3].
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Ensuite, en méme temps qu'est exécutée la lecture
du troisiéme bloc [ligne (c) de la figure 31, la décharge
des condensateurs C4 & C6 du deuxiéme bloc est effectude
[ligne (h) de la figure 3]. Des opérations similaires &
celles décrites ci-dessus sont répétées pour chaque bloc.

Comme il ressort de ce qui précéde, en méme temps
qu'est exécutée la lecture d'un bloc, les condensateurs. du
bloc précédent dont la lecture est déja terminée peuvent
étre déchargés, ce qui permet ainsi de réduire le temps
total d'exécution.

La figure 4 montre. une deuxiéme forme de réali-
sation de la présente invention, dans laquelle seule la
partie A est différente de la partie A correspondante du
schéma de la forme de réalisation de la figure 2.

Dans la deuxiéme forme de réalisation, des ampli-
ficateurs 202 a 204 sont respectivement connectés aux lignes
communes 102 & 104. Les sorties des amplificateurs 202 3
204 sont reliées respectivement 3 des bornes d'entrée paral-
léle d'un registre a décalage 205. L'information d'image est
présentée en sortie sur la borne de sortie série du regis-
tre a décalage 205 sous forme de données série.

Avec cet agencement, l'information d'un bloc est
appliquée en une fois aux entrdes du registre i décalage
205, puis, le registre 205 effectuant une séquence de déca-
lage, les données d'image série sont présentées i la sortie.

De plus, dans cette forme de réalisation, apreés
que l'information d'un bloc a été présentde en sortie par
le registre a décalage 205, la décharge des condensateurs.
correspondants ainsi que la lecture des condensateurs du
bloc suivant sont effectudes simultanément. ,

Les transistors de commutation STl a ST9 peuvent,
de méme que les transistors de commutation Tl & T9, étre
fabriqués sous forme de fransistors a couche mince, auquel
cas ces transistors a couche mince peuvent étre réalisés
sur le méme substrat en méme témps gque les autres éléments

du circuit.
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Méme si les transistors de cdmmutation STl a ST9
sont des transistors a couche mince, l'opération simultande
de décharge des condensateurs d'un bloc et de lecture des
condensateurs du bloc suivant permet de raccourcir le temps
total de lecture, comparativement i ce qui est réalisé dans
ltart antérieur. o

La figure 5 est un schéma de principe illustrant
une troisiéme forme de réalisation de 1'appareil de lecture
d'image conforme & la présente invention.

Dans cette forme de réalisation, les agencements

DY

des photodétecteurs E1l 3 E9, des condensateurs Cl i C9, des
transistors de commutation Tl & T12 et des registres 3 déca-
lage 106 et 107 et autres élémenté identiques sont .les mémes
que ceux de l'appareil de l'art antérieur représenté sur la
figure 1 et par conséquent leur description est omise.

Sur la figure 5, les lignes communes 102 & 104

sont reliées a la masse par 1'intermédiaire de condensateurs

by

respectifs Cl0 a Cl2, et également relides & la masse par

S

l'intermédiaire de transistors de commutation CT1 & CT3.

La capacité de chacun des condensateurs Cl0 a Cl12 est choi-
sie pour étre suffisamment plus grande que celle dé chacun
des condensateurs Cl 2 C9.

Les électrodes de commande des transistors de com-

.

. mutation CTl1 & CT3 sont reliées ensemble a une borne 108.

Ainsi, a l'application d'un signal de niveau haut sur la

-

borne 108, les transistors CTl & CT3 sont tous rendus con-
ducteurs en méme temps et les lignes communes 102 & 104
sont mises a la masse.

Le fonctionnement de cette forme de réalisation,
réalisée comme ci-dessus, va maintenant étre. expliqué en
regard du chronogramme de la figure 6 qui se rapporte aux
transistors Tl a T12 et CT1 & CT3. Ce chronogramme montre
les moments de conduction de chacun des transistors de com-
mutation, ces moments de conduction étant également ceux
des niveaux hauts des signaux délivrés par les bornes de

sortie correspondantes des registres a décalage 106 et 107.
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Tout d'abord, les photodétecteurs El 3 E9 rece-
vant des rayons lumineux, -des charges <$lectriques dont

l'importance est fonction de l'intensité lumineuse sont

emmagasinées dans les condensateurs Cl & C9 3 partir de la
source d'alimentation 101. .

Puis, la premiére borne de sortie paralléle du
registre a décalage 106 délivre un signal de niveau haut
pour rendre conducteurs les transistors de commutation Tl
a T3 [ligne (a) de la figure 617.

Les transistors de commutation T1 & T3 étant con-
ducteurs, les charges électriques stockées dans les conden-
sateurs Cl a C3 sont transférées respectivement aux conden-
sateurs Cl0 a Cl2. Ensuite, le registre a décalage 107
effectue une séquence de décalage pour rendre séquentielle-
ment conducteurs les transistors de commutation T10 & T12
[lignes (d) & (£f) de la figure 6].

Ainsi, l'information d'image du premier bloc,
transférée et mémorisée dans les condensateurs CL0 a clz,
est lue séquentiellement.

Aprés lecture de l'information du premier bloc,
un signal incident de niveau haut est appliqué & la borne 108,
de sorte que les transistors de commutation CT1 & CT3 sont
rendus conducteurs simultanément [ligne (g) de la figure 6].
) Ainsi, les charges électriques résiduelles pré-
sentes dans les condensateurs Cl & C3 et C10 & Cl2 sont
complétement évacuées dans l'attente de la mémorisation de
l'information d'image suivante. '

Le registre a décalage 106 effectue ensuite un
nouveau décalage pour délivrer un signal de niveau haut sur
sa deuxieme borne de sortie paralléle, en rendant ainsi con-
ducteurs les transistors de commutation T4 a T6 [ligne (b)
de la figure 6]. La lecture de l'information du deuxiéme bloc
est alors effectuée de la méme maniére que pour le premier
bloc. La lecture de l'information du troisidme bloc est éga-
lement effectuée de la méme maniére.

Comme on le voit dans ce qui précéde, l'information



10

15

20

25

30

35

2568077

12

mémorisée dans les condensateurs Cl & C9 est lue.séquen—
tiellement aux moments déterminés par le décalage des re-
gistres a décalage 106 et 107 et par l'application des
signaux de niveau haut & la borne 108, comme le montre la
figure 6. }

Dans ce cas, ltinformation mémorisée dans les
condensateurs Cl a C9 est transférée, en une fois bloc par
bloc, aux condensateurs Cl0 & Cl2. L'information transférée
et mémorisée dans les condensateurs Cl0 & Cl2 est lue
séquentiellement en série chronologique par les transistors
de commutation T10 & T12, respectivement.

Dans un appareil classique, le transfert et la
décharge sont effectués neuf fois, pour chacun des conden—
sateurs Cl & C9. Par contre, selon la présente forme de
réalisation, le nombre de transferts et décharges est de
trois seulement, ce qui permet de raccourcir le temps total
de lecture. - .

Dans la forme de réalisation ci-dessus, bien que
neuf photodétecteurs aient été répartis en trois blocs, il
n'y a pas de limitation a ce sujet. Il est évident d'aprés
la forme de réalisation ci-dessus que des photodétecteurs
en tout nombre peuvent étre répartis en un nombre souhaité
de blocs.

La figure 7 est un schéma de'principe illustrant
une quatriéme forme de réalisation de 1l'appareil de lecture
d'image conforme % la présente invention.

Dans cette forme de réalisation, les agencements
des photodétecteurs El1 a E9, des condensateurs Cl & C9, des
transistors de commutation Tl & T12 et des registres & déca-
lage 106 et 107 et autres éléments identiques sont les mémes
que ceux de l'appareil de l'art antérieur représenté sur la
figure 1 et par conséquent leur description est omise.

Sur la figure 7, les électrodes séparées des pho-
todétecteurs E1 & E9 sont reliées & la masse par l'intermé-
diaire de transistors de commutation respectifs ST1 & ST9.

En particulier, chacun des transistors de commutation ST1
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a STY9 est connecté en paralléle sur celui des condensateurs
Cl 3 C9 gui lui correspond.

De méme que pour les électrodes de commande des
transistors de commutation Tl a T9, les électrodes de com-
mande des transistors de commutation STl & ST9 sont, dans
chaque bloc, reliédes ensemble et connectées a une borne de
sortie paralldle correspondante d'un registre & décalage 201.
Par conséquent,‘les transistors de commutation STl a ST9 sont,
dans chaque bloc, rendus conducteurs aux moments déterminés
par le décalage effectué par le registre a décalage 201l. De
plus, sur la figure 7, les lignes communes 102 & 104 sont
reliées a la masse par l'intermédiaire de condensateurs res-
pectifs Cl0 & Cl2 et sont également reliées a la masse par
ltintermédiaire de transistors de commutation CT1 & CT3.

La capacité de chacun des condensateurs Cl0 a C12 ést choi-
sie pour étre suffisamment plus grande que celle de- chacun
des condensateurs Cl & C9.

Les électrodes de commande des transistors de -
commutation CTl & CT3 sont reliées ensemble a une borne 108.
Ainsi, & l'application d'un signal de niveau haut sur la
borne 108, les transistors de commutation CTl a CT3 sont
tous rendus conducteurs en méme temps et les lignes communes
102 & 104 sont mises a la masse. o

Le fonctionnement de cette forme dé réa;isation,
réalisée comme ci-dessus, va maintenant &tre expliqué en
regard du chronogramme de la figure 8 qui se rapporte aux
transistors de commutation T1 a T12, CTl a CT3 et STl a ST9.
Ce chronogramme montre les moments de conduction de chacun
des transistors de commutation, ces moments de cénduction
étant également deux des niveaux hauts des signaux délivrés
par les sorties correspondantes des registres a décalage
106, 107 et 201. B

Tout d'abord, les photodétecteurs El a E9 rece-
vant des rayons lumineux, des charges électriques dont
1'importance est fonction de l'intensité lumineuse sont
emmagasinées dans les condensateurs Cl & C9 & partir de la
source d'alimentation 101.
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Puis, la premidre borne de sortie paralléle du
registre a décalage 106 délivre un signal de niveau haut
pour rendre conducteurs les transistors de commutation T1
3 T3 [ligne (a) de la figure 8].

Les transistors de commutation T1 & T3 étant con-
ducteurs, les charges électriques stockées dans les conden-
sateurs Cl & C3 sont transférées respectivement aux conden-
sateurs Cl0 & Cl2. Ensuite, le registre a décalage 107 ef-
fectue une séquence de décalage d'un niveau haut de sortie
pour rendre séquentiellement conducteurs les transistors
de commutation T10 & T12 [lignes (d) & (£) de la figure 8].
Ainsi, l'information d'image du premier bloc, transférée
et mémorisée dans les condensateurs Cl0 & Cl2, est lue sé-
quentiellement et sort én passant par l'amplificateur 105.

Aprés lecture de l'information du premier bhloc,
un signal de niveau haut est appliqué a la borne 108, de
sorte que les transistors de commutation CT1 a4 CT3 sont
rendus conducteﬁrs simultanément [ligne (g) de la figure 8].

De ce fait, les charges électriques résiduelles
présentes dans les condensateurs Cl0 & Cl2 sont compléte-
ment évacuées. Apres &vacuation compléte des charges élec-
triques résiduelles des condensateurs Cl0 a Cl2, le registre
4 décalage 106 effectue un nouveau décalage pour délivrer
un signal de niveau haut sur sa seconde borne de sortie
paralléle, en rendant ainsi conducteurs les transistors de
commutation T4 & T6 [ligne (b) de la figure 8]. Ainsi, les
charges électriques stockées dans les condensateurs c4 a
Cc6 du deuxiéme bloc sont transférées aux condensateurs Cl0
a clz. '

_ Au méme moment, la premiére borne de sortie paral- -
l2le du registre & décalage 201 délivre un signal de niveau
haut pour rendre conducteurs les transistors de commutation
ST1 & ST3 et évacuer ainsi complétement les charges élec-
triques résiduelles présentes dans les condensateurs Cl a
c3 [ligne (h) de la figure 81].

Comme on le voit dans ce qui précéde, l'opération
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de décharge des condensateurs Cl & C3 du premier bloc et
l'opération de transfert aux con&ensateurs Cl0 a Cl2 des
charges électriques stockées dans les condensateurs C4 &
C6 du deuxiéme bloc sont effectudes toutes deux simultanément.

De méme que dans le cas du premier bloc, les tran-
sistors de commutation T10 & T12 sont séquentiellement ren-
dus conducteurs par une séquence de décalage effectuée par
le registre & décalage 107. Ainsi, l'information d'image du
deuxiéme bloc, mémorisée dans les condensateurs C10 & Cl2,
est lue séquentiellement [lignes (d) a (f) de 1la figure 8].

Dans le cas du troisidme bloc, l'opération de dé-
charge des condensateurs C4 & C6 du deuxidme bloc [YXigne (i)
de la figure 8] est de méme effectude en méme temps que
l'opération de transfert [ligne (c) de la figure 8]. Des
opérations analogues i celles décrites ci-dessus sont répé-
tées pour chaque bloc.

Comme il ressort de ce qui précéde, le transfert
de l'information mémorisée dans les condensateurs Cl & C9
est effectuée bloc par bloc. Par conséquent, alors que dans
un appareil classique le transfert et la décharge doivent
étre effectuds neuf fois, pour chaque condensateur, le
nombre de transferts et décharges est réduit & trois seule-
ment dans la présente forme de réalisation. Par conséquent,
il est possible de raccourcir le temps total de lecture.

En outre, en méme temps qu'est effeptué le trans-
fert aux condensateurs Cl0 i Cl2 de l'information d'un bloc
les condensateurs du bloc précédent dont la lecture est
déja terminée peuvent &tre déchargés, ce qui permet de rac-—
courcir encore le temps total d'exécution:

Dans la forme de réalisation ci-dessus, bien que
neuf photodétecteurs aient été répartis en trois blocs, il
n'y a pas de limitation 3 ce sujet. Il est dvident d'aprés
la forme de réalisation ci-dessus que des photodétecteurs
en tout nombre peuvent &tre répartis en un nombre souhaité
de bloés.

Les figures 9A et 9B, considérées ensemble, sont
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un schéma de principe illustrant une cinquieme forme de
réalisation de l'appareil de lecture d'image conforme i la
présente invention, dans laquelle est utilisde une rangée
de photodétecteurs comprenant douze photodétecteurs.

Sur cette figure, un bloc est constitué de trois
des douze photodétecteurs E1 & E12, tandis qu'un groupe est
constitué de deux blocs, comme décrit ci-aprés. Par exemple,
le premier bloc est constitué des photodétecteurs El & E3,
le deuxiéme bloc est constitué des photodétecteurs E4 i E6,
et le premier groupe est constitué des photodétecteurs El-
a E6. Cet agencement hiérarchisé s'applique également a des
condensateurs Cl a Cl2 qui stockent les charges de la trans-
duction photoélectrique et 3 des transistors de commutation
Tl a T1l2, chacun d'eux étant connecté i celui des photo-
détecteurs E1 a E12 qui lui correspond.

Une électrode (électrode commune) de chacun des
photodétecteurs E1 & ELl2 est connectée A une source d'ali-
mentation 101 qui fournit une tension constante. L'autre
électrode (électrode séparée) de chacun des photodétecteurs
El & E12 est connectée & l'une des électrodes principales

N

de celui des transistors de commutation T1 & T12 qui lui
correspond, et est également relide A la masse par l'inter-
médiaire de celui des condensateurs Cl & Cl2 qui lui cor-
respond. !
Les électrodes de commande des transistors de
commutation Tl a T12 sont, dans chaque bloc, reliées ensem-
ble, c'est-a-dire par trois électrodes, et connectdes a
des bornes respectives S1 & S4 de sortie parallédle d'un
registre a décalage 201. Des signaux de niveau haut sont
délivrés séquentiellement par les bornes Sl & S4 de sortie
parallgle du :egistre a décalage a des moments prédéter-
minés, de sorte que les transistors de commutation T1 & T12
sont rendus séquentiellement conducteurs bloc par bloc.

' Des lignes communes 202 a 207 recoivent chaéune les
autres électrodes principales de ceux des transistors de commu-

tation Tl a T12 qui occupent dans leurs groupes respectifs des
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positionsrde méme ordre. Par exemple, les dlectrodes des‘fran—
sistors de commutation T2 et T8, qui sont en deuxiéme position
dans leurs groupes respectifs, sont connectdes 3 la ligne
commune 203. Les lignes communes 202 a 207 sont connectées

a l'amplificateur 105 par l'intermédiaire de transistors dé
commutation respectifs STl a STé6.

Les électrodes de commande des transistors de
commutation ST1-a ST3 et ST4 & ST6 sont connectées chacune
séparément & l'une des bornes S5 & S10 de sortie paral-~
l&le de registres a décalages respectifs 208 et 209. Les
bornes de sortie parallele des registres a décalage déli-
vrent séquentiellement des signaux de niveau haut & des
moments prédéterminés, de sorte que les transistors de com-
mutation STl & ST6 sont rendus séquentiellement conducteurs.

Les lignes communes 202 a 207 sont relides a la
masse par l'intermédiaire de condensateurs respectifs CCl
a CC6 servant a stocker les charges transférées et par 1'in-
termédiaire de transistors de commutation respectifs CT1l a
CT6 a action de décharge. La capacitérde chacun des con-
densateurs CCl a CC6 est choisie pour étre suffisamment
plus grande que celle des condensateurs correspondants Cl
a clz. 7

Les électrodes de commande des transistors de
commutation CT1l a CT3 sont reliées ensemble et connectées
a une borne 811, et celles des transistors de commutation
CT4 & CT6 sont reliées ensemble et connectées a une borne
Sl2. Par conséquent, lorsgqu'un signal de niveau- haut est
appliqué a la borne S11 ou S12, les transistors de commu-
tation CT1 a CT3 ou CT4 a CT6 sont rendus conducteurs, de
sorte que les lignes communes 202 & 204 ou 205 a 207 sont
mises a la masse. _

Le fonctionnement de cette forme de .réalisation,
réalisée comme ci-dessus, va étre expliqué en regard du
chronogramme de la figure 10. ' ' 7

Tout d'abord, les photodétecteurs E1 a E12 rece-

vant des rayons lumineux, des charges électriques’ dont
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l'importance est fonction de l'intensité lumineuse sont em-
magasinées dans les condensateurs Cl A Cl2 & partir de la
source d'alimentation 101. Puis, la borne S1 de sortie paral-
léle du registre & décalage 201 délivre un signal de niveau
haut pour rendre conducteurs les transistors de commutation
Tl a T3 [ligne (a) de la figure 10].

Les transiStors de commutation T1 a T3 étant con-
ducteurs, les charges électriques stockées dans les conden-
sateurs Cl & C3 sont respectivement transférées aux conden-
sateurs CCl a CC3.

Aprés transfert de l'information du premier bloc,
la borne de sortie 82 du registre a décalage 201 délivre un
signal de ni&eau haut pour rendre conducteurs les transis-
tors de commutation T4 a T6 [ligne (b) de la figure 10].

De ce fait, les charges électriques stockées dans les con~
densateurs C4 3 C6 du deuxiéme bloc sont respectivemenf
transférées aux condensateurs CC4 a CCé6. -

En méme temps que s'effectue l'opération de trans-
fert relative au deuxidme bloc, les bornes de sortie S5 a
S7 du registre & décalage 208 délivrent séqguentiellement
des signaux de niveau haut [lignes (e) i (g) de la figure 10].

Ainsi, les transistors de commutation ST1 a ST3
sont séquentiellement rendus conducteurs de sorte que 1l'in-
formation d'image du premier bloc, transférée et mémorisée
dans les condensateurs CCl & CC3, est lue séquentiellement
et sort en série chronologique en passant par l'amplifica-
teur 105.

'~ Aprés achdvement de la lecture de l'information
du premier bloc, un signal de niveau haut est appliqué 3 la
borne Sll. Par suite, les transistors de commutation -CT1 2
CT3 sont simultanément rendus conducteursr[ligne (k) de 1la
figure 10]. " '

Les charges électriques résiduelles présentes
dans les condensateurs CCl & CC3 sont alors compldtement
évacuées.

Une fois les charges électriques résiduelles com-
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plétement évacuées des condensateurs respectifs CCl a CC3,
le registre a décalage 201 effectue un décalage pour pré-
senter un signal de niveau haut sur sa borne S3 de sortie
paralléle [ligne (c) de la figure 10]. Par conséquent, les
transistors de commutation T7 & T9 sont rendus conducteurs ,
de sorte que les charges électriques stockées dans les con-
densateurs C7 & C9 du'tnﬁsiémabloc sont respectivement
transférées aux'condensateursrccl a cc3.

En méme temps que s'effectue 1l'opération de trans-
fert de l'information du troisiéme bloc, les bornes S8 3
S§10 de sortie paralldle du registre & décalage 209 délivrent
séquentiellement des signaux de niveau haut [lignes (h) a
(j) de la figure 10].

Les transistors de commutation ST4 3 ST6 sont
ainsi rendus séquentiellement conducteurs de sorte que
l'information du deuxidme bloc, transférée et mémorisde
dans les éondensateurs CC4 a CC6, est lue séquentiellement
et sort en série chronologique.

Aprés lecture de l'information du deuxieéme bloc,
un signal de niveau haut est appliqué a la borne S12, ce
qui rend simultanément conducteurs les transistors de com-
mutation CT4 & CT6 [ligne (£) de la figure 10]. Les charges
électriques résiduelles présentes dans les condensateurs
CC4 a CC6 sont ainsi complétement évacuédes. 7

De la méme maniére gue ci-dessus, les charges
électriques des condensateurs Cl10 & Cl2 du guatriéme bloc
sont transférées aux condensateurs CC4 & CC6 [ligne (d) de

la figure 10] en méme temps que s'effectuent les opérations

‘de lecture et de décharge [lignes (e) & (g) et (k) de 1a

figure 10] relatives & l'information du troisiéme bloc,
mémorisée dans les condensateurs CCl & CC3.

Il en résulte gue 1l'information du guatriéme bloc,
mémorisée dans les condensateurs CC4 & CC6, est lue pendant
le transfert de l'information du premier bloc vers les con-

densateurs CCl & CC3. Des opérations identigues a celles
décrites ci-dessus sont répétées pour lire séquentiellement
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l'information d'image et la faire sortir en série chrono-
logique.

Comme 1l ressort de ce qui précéde, le transfert
de l'information mémorisée dans les condensateurs Cl & C12
est effectué bloc par bloc. Par conséquent, alors que dans
un appareil classique le transfert et la décharge sont ef-
fectués douze fois, pour chaque condensateur, le nombre de
transferts et décharges est réduit a quatre seulement dans
la présente forme de réalisation. Il est donc possible de
raccourcir le temps total de lecture. )

En outre, enrméme temps que s‘effectue le trans-
fert de l'information d'un bloc, il est possible d'effectuer
la lecture de l'information et l'évacuation des charges élec-
triques résiduelles relatives au bloc précédent, ce qui
permet de raccourcir encore le temps total d'exécution.

Dans la forme de réalisation ci-dessus, bien que
douze photodétecteurs aient été répartis en quatre blocs,
il n'y a pas de limitation a ce sujet. Il est évident d'aprés
la forme de réalisation ci-dessus que des photodétecteurs
en tout nombre peuvent &tre répartis en un nombre souhaité
de blocs.

Les figures 1l1A et 11B, considérées ensemble, sont
un schéma de principe illustrant une sixiéme forme de réa-
lisation selon la présente invention. Sur ces figures, parmi
des photodétecteurs E1 & E18, des condensateurs Cl i C18
servant a stocker des charges de transduction photoélec~

~

triques et des transistors de commutation Tl a T18, les

By

photodétecteurs E10 & E18, les condensateurs Cl0 & Cl8 et
les transistors de commutation T1l0 & T18 ne sont pas re-
présentés.

Sur les figures 11A et 11B, les ageﬂcements des
photodétecteurs E1 a E18, des condensateurs Cl & Cl8 et des
transistors de commutation T1 & T18 sont sensiblement les
mémes que ceux de la figure 1 et leur description est par
conséquent omise. Dans cette forme de réalisation cependant,

un groupe est constitué de trois blocs, et les lignes com-
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munes 402 a 410 regoivent chacune les électrodes principales
de ceux des transistors de commutation qui occupent dans
leurs groupes respectifs des positions de méme ordre.

Les électrodes de commande des transistors de com-

.

mutation T1 a T18 sont, dans chague bloc, rellees ensemble

. et connectées i des bornes correspondantes Bl a B6 de sortie

paralléle d'un registre a décalage 401.

Les lignes communes 402 3 410 sont reliédes a la
masse par l'intermédiaire de condensateurs CClL & CC9 servant
a stocker des charges transférées et également relides A la
masse par l'intermédiaire de transistors de commutation CT1
a CT9 & action de décharge. Les é&lectrodes de commande des
transistors de commutation CTl 3 CT9 sont reliées ensemble
par trois et connectées i des bornes correspondantes H1 a H3.
Les lignes communes 402 3 410 sont connectées & l'amplifica—
teur 105 par l'intermédiaire de transistors de commutation
ST1 a ST9, tandis que les électrodes de commande des tran—
sistors de commutation ST1 & ST9 sont respectivement connec-
tées aux bornes D1 a D9 de sorties paralléles de registres
a décalage 411 i 413.

Le fonctionnement de cette forme de réalisation,
réalisée comme ci-dessus, va &tre bridvement expliqué en
regard du chronogramme de la figure 12.

Tout d'abord, la borne de sortie Bl du registre
a décalage 401 délivre un signal de niveau haut pour rendre
conducteurs les transistors de commutation Tl a T3 [ligne
(a) de la figure 121]. , '

Les transistors de commutation T1 & T3 étant con-
ducteurs, les charges électriques stockées dans les conden-—
sateurs Cl a C3 du premier bloc sont respectivement trans-
férées aux condensateurs CCl & CC3. )

Aprés le transfert de l'information du premier
bloc, la borne de sortie E2 du registre a décalage 401 déf
livre un signal de niveau haut, ce qui rend §onduéteurs les
transistors de commutation T4 & Té6 [ligne (b) de la figure
12]. De ce fait, les charges électriques stockées dans les
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condensateurs C4 a C6 du deuxiéme bloc sont respectivement
transférées aux condensateurs CC4 & CC6.

En méme temps que s'effectue le transfert ci-
dessus de l'information du deuxiéme bloc, les bornes de sortie
D1 & D3 du registre i décalage 411 délivrent séquentielle—
ment des signaux de*niveau haut [lignes (g) a (i) de 1la
figure 12]. Ainsi, les transistors de commutation ST1 & ST3
sont rendus séquentiellement conducteurs de sorte que l'in-
formation d'image du premier bloc, transférée et mémoriséde
dans les condensateurs CCl & CC3, est lue séquentiellement
et sort en série chronologique en passant par l'amplifica-
teur 105.

_' "En outre, aprés l'opération de lecture du premier -
bloc, un signal de niveau héutreét appliqué sur la borne H1
de sorte que les transistors de commutation CT1 i CT3 sont
rendus simultanément conducteurs [ligne (p) de la figure 12]
Ainsi, les charges électriques résiduelles présentes dans
les condensateurs CCl a CC3 sont évacudes. ‘

En méme temps que s'effectue l'opération de dé-
charge, la borne de sortie B3 du registre a décalage 401
délivre un signal de niveau haut [ligne (c) de la figure 12].
De ce fait, les transistors de commutation T7 & T9 sont
rendus conducteurs et les charges électriques stockées dans
les condensateurs C7 a C9 du troisiéme bloc sont transférées
aux condensateurs CC7 a CC9. )

En méme temps que s'effectuent les opérations ci-
dessus de décharge et de transfert, les bornes de sortie D4
& D6 du registre & décalage 412 délivrent séquentiellement
des signaux de niveau haut [lignes (j) & (4) de 1la figure
121, de sorte que les transistors de commutation ST4 & ST6
sont rendus séquentiellement conducteurs et que 1'informa-
tion du deuxiéme bloc est lue séquentiellement et sort en
série chronologique.

Le transfert de l'information du quatriéme bloc
[ligne (d) de la figure 121, la lecture et la sortie en

série chronologique de l'information du troisiéme bloc
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[lignes (m) & (o) de la figure 12] et l'opéfation de décharge
des condensateurs CC4 a CC6 qui stockent les charges trans-
férées [ligne (g) de la figure 121, sont ensuite tous effec-
tués simultanément. Des opérations analogues sont ensuite
répétées pour lire l*information d'image provenant des pho-
todétecteurs E10 a E18.

Comme il ressort de ce qui précéde, grice a 1'agen-
cement selon lequel trois blocs constituent un groupe, il
est possible d'effectuer simultanément 1l'opération de trans-
fert de l'information d'un bloc, l'opération de lecture du
bloc précédent et l'opération d'évacuation des charges élec-
triques résiduelles correspondant au bloc encore précédent,
ce qui autorise un fonctionnement i grande vitesse.

En outre, il est possible de ménager un temps de dé-
charge suffisant pour chacun des condensateurs Cl & C18 et CCl & CC6.

En se référant maintenant 3 une septiéme forme de
réalisation illustrée sur 1la figure 13, on voit que les li-~
gnes communes 202 a 207 sont relides a la masse par 1l'inter-
médiaire de transistors de commutation respectifs CT1 & CT6
dont les électrodes de commande sont rel;ées ensemble par
trois et connectées A des bornes respectives 513 et S514.
Les lignes communes 202 & 204 sont également connectées par
l'intermédiaire d'amplificateurs respectifs Al 3 A3 aux
bornes d'entrée paralléle d'un registre i décalage 501, tan-

by

dis que les lignes communes 205 & 207 sont connectdées par
l'intermédiaire d'amplificateurs respectifs A4 & A6 aux
bornes d'entrée paralléle d'un registre a décalage 502.

Les registres a décalage 501 et 502 font sortir
en série les contenus mémorisés a la réception d'impulsions
de décalage respectives SP1 et SP2. Les bornes de sortie
série des deux registres-sont reliées ensemble.

Le fonctionnement de cette forme de réalisation,
réalisée comme ci-dessus, va étre bridvement expliqué en
regard du chronogramme de la figure 14.

' Tout d'abord, la borne -S1 de sortie paralldle du
registre a décalage 201 délivrant un signal de niveau haut,
les transistors de commutation Tl & T3 sont rendus conduc-
teurs [ligne (a) de la figure 14]. le§ informations d'image
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mémorisées dans les condensateurs Cl a C3 du premier bloc
sont alors introduites parallélement les unes aux autres
dans le registre a décalaée 501 en passant par les ampli-
ficateurs respectifs Al a A3.

Le registre a décalage 201 effectuant ensuite un
décalage, sa borne de sortie S2 délivre un signal de niveau
haut, ce qui rend conducteurs les transistors de commutation
T4 & T6 [ligne (b) de la figure 14]. L'information d'image
mémorisée dans les condensateurs C4 a C6 du deuxiéme bloc
est ainsi introduite en paralléle dans le registre a déca-
lage 502 en passant par les amplificateurs respectifs A4
a Aé6. ’

En méme temps que s'effectue l'opération de trans-
fert vers le registre a décalage 502, des impulsions de déca-
lage SP1l sont appliquées au registre a décalage 501 [ligne
(e) de la figure 14], de sorte que le contenu du registre
a décalage 501, c'est-a-dire 1l'information du premier bloc,
est présenté séquentiellement en sortie sous forme de série
chronologique. Ensuite, un signal de niveau haut est appli- .
qué a la borne S13 [ligne (g) de la figure 14], et les con-
densateurs Cl a C3 du premier bloc sont complétement déchargés.

L'information du troisiéme bloc est ensuite intro-
duite dans le registre a décalage 501 [ligne (c) de la fi-
gure 14]. En méme temps, des impulsions de décalage SP2
sont appliquées au registre i décalage 502 [ligne (f) de
la figure 14], de sorte que le contenu du registre a déca-
lage 502, c'est-a-dire l'information du deuxiéme bloc, est
présenté séquentiellemenf en sortie sous forme de série
chronologique. Ensuite, un signal de niveau haut est appli-
qué a la borne S14 [ligne (h) de la figure 14], et les con-
densateurs C4 a C6 du deuxiéme bloc sont complétement déchargés.

7 Des opérations similaires sont répétées pour lire
et faire sortir séquentiellement et de facon itérative 1'in--
formation d'image provenant des photodétecteurs E1l a E12.

Il est a remarquer que la partie A du circuit des
figures 9A et 9B peut étre mise a la place de la partie A
de circuit que montre la figure 13.
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Les figures 15A et 15B, considérées ensemble, sont
un schéma de principe illustrant uhe huitiéme forme de réa-
lisation de l'appareil de lecture d'imége conforme a la pré-
sente invention, dans laquelle est utilisde une rangée de
photodétecteurs comprenant douze photodétecteurs.

Sur cette figure, un bloc est constitué de trois
des douze photodétecteurs E1l 3 E12, tandis qu‘'un groupe est
constitué de deux blocs, comme décrit ci-aprés. Par exemple,
le premier bloc est constitué des phdtodétecteurs El 3 E3,
le deuxiéme bloc est constitué des photodétecteurs E4 & E6,
et le premier groupe est constitué des photodetecteurs El
a E6. Cet agencement hiérarchisé s applique également i des
condensateurs Cl & C12 qui stockent les charges de trans-
duction photoélectrique, & des transistors de commutation
DTl a DT12 & action de décharge, et a des transistors de
commutation Tl a T1l2, chacun d'eux-étant connecté i celui
des photodétecteurs El & E12 qui lui correspond.

Une électrode (électrode commune) de chacun des
photodétecteurs E1 é'Elz est connectée 3 une source d'ali-
mentation 101 qui fournit une tension constante. L'autre
électrode (électrode séparée) de chacun des photodétecteurs
El 3 E12 est connectée i 1'une des électrodes principales
de celui des transistors de commutation T1 & T12 qui lui
correspond et est relide i la masse par 1°' 1ntermed1a1re de

*

celui des condensateurs Cl a Cl2 et par l'intermédiaire de

s

celui des transistors de commutation DT1 & DTL2 & action
de décharge qui lui correspondent.

Les électrodes de commande des transistors de
commutation DT1 & DT12 sont reliées ensemblé dans chaque
bloc, c'est-a-dire par trois électrodes, et les électrodes
relides ensemble sont connectées a des bornes corres-

a

pondantes S13 a S16 de sortie paralldle d'un registre a
décalage 210. Les bornes S13 & S16 de sortie paralléle dé-
livrent séquentiellement & des moments prédéterminés des
signaux de niveau haut, de sorte que les transistors de

commutation DT1 & DT12 sont rendus séquentiellement conduc-—
teurs bloc par bloc.
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Les électrodes de commande des transistors de com-
mutation Tl & T12 sont également, dans chaque bloc, reliées
ensemble et connectdes & 1l'une des bornes correspondantes
S1 a S4 de sortie paralléle d'un registre a décalage 201.

Des lignes communes 202 & 207 regoivent chacune les
autres électrodes principales de ceux des transistors de commu-
tation Tl a T12 qui occupent dans leurs groupes respectifs des
positions de méme ordre. Par exemple, les électrodes des transis-
tors T2 et T8, qui occupent la deuxiéme position dans leurs
groupes respectifs,sont connectées a la ligne commune 203.
Les lignes communes 202 a 207 sont connectédes a 1'amplifi-
cateur 105 par l'intermédiaire de transistors de commuta-
tion respectifs STl & ST6.

Les électrodes de commande des transistors de

s s

commutation STl a ST3 et ST4 & ST6 sont connectées chacune
séparément & des bornes S5 & S10 de sorties paralléles de
registres a décalage respectifs 208 et 209. Les bornes S5 .
a S10 de sorties paralldles des registres a décalage 208

et 209 délivrent séquentiellement des signaux de niveau
haut a des moments prédé%erminés, de sorte que les transis-
tors ST1 & ST6 sont rendus séquentiellement conducteurs.

Les lignes communes 202 & 207 sont relides a la
masse par l'intermédiaire de condensateurs respectifs CCl
a CC6 servant a stocker les charges transférées et par
1'intermédiaire de transistors de commutation CT1 & CT6
a action de décharge. La capacité de chacun des condensa-
teurs CCl a CC6 est choisie pour &tre suffisamment plus
grande que celle de chacun des condensateurs Cl i Cl2.

Les électrodes de commande des transistors de
commutation CT1l a CT3 sont reliées ensemble et connectées
& une borne S11 et celles des transistors de commutation -
CT4 3 CT6 sont relides ensemble et connectées a une borne
512. Par conséquent, lorsqu'un signal de niveau haut est
appliqué i la borne Sli'ou S12, les transistors de commu-

tation CT1 & CT3 ou CT4 & CT6 sont rendus conducteurs, de

sorte que les lignes communes 202 a 204 ou 205 & 207 sont
mises a la masse. '



10

15

20

25

30

35

2568077

27

Le fonctionnement de cette forme de réalisation,
réalisée comme ci-dessus va &tre expliqué en regard du
chronogramme de la figure 16.

Tout d'abord, les photodétecteurs El & E12 rece—
vant des rayons lumineux, des charges électriques dont 1'im-
portance est fonction de 1l'intensité lumineuse sont emmaga-
sinées dans les condensateurs ClL & Cl12 & partir de la source
d'alimentation 101.

Puis, la borne S1 de sortie paralléle du registre
a décalage 201 délivre un signal de niveau haut pour rendre
conducteurs les transistors de commutation T1 & T3 [ligne
{(a) de la figure 16].

Les transistors Tl a T3 étant conducteurs, les
charges électriques stockées dans les condensateurs Cl & C3
du premier bloc sont respectivement transférées aux conden-
sateurs CCl i CcC3.

Aprés transfert de l'information du premier bloc,
la borne de sortie S2 du registre & décalage 201 délivre un
signal de niveau haut, ce qui rend conducteurs les transis-
tors de commutation T4 a T6 [ligne (b) de la figure 16].
De ce fait, les charges électriques stockées dans les con-
densateurs C4 a C6 du deuxiéme bloc sont respectivement
transférées aux condensateurs CC4 i CC6.

En méme'temps que s'effectue 1l'opération de trans-
ferf relative au deuxiéme bloc, les bornes de sortie S5-a
S$7 du registre a décalage 208 délivrent séquentiellement
des signaux de niveau haut [lignes (e) a (g) de 1la figure
16]. Ainsi, les transistors de commutation ST1 & ST3 sont
rendus séquentiellement conducteurs, de sorte que l'infor-
mation d'image du premier bloc, transférée et mémorisde
dans les condensateurs CCl & CC3, est lue séquentiellement
et sort en série chronologique en passant par l'amplifica-
teur 105. '

Apreés achévement de la lecture de 1‘'information
du premier bloc, un signal de niveau haut est appliqué a
la borne Sll. Par conséquent, les transistors de commuta-
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tion CT1 a CT3 sont rendus simultanément conducteurs [ligne
(k) de la figure 16].

Il en résulte que les charges électriques rési-
duelles présentes dans les condensateurs CCl & CC3 sont
complétement évacuédes.

| En méme temps que s'effectuent l'opération de
lecture et l'opération d'!'évacuation des charges électriques
transférées [lignes (e) a {(g) et (k) de la figure 16], la
borne S13 de sortie paralléle du registre a décalage 210
délivre un signal de niveau haut [ligne {(m) de la figure 16].

Les transistors de commutation DT1 a DT3 sont de
ce fait rendus conducteurs, de sorte que les charges élec-
triques résiduelles présentes dans  les condensateurs Cl a
C3 qui stockent les charges.de transduction-photoélectrique
du premier bloc sont complétement évacuées.

Comme on le voit dans ce qui précede, le transfert
de l'information du deuxidme bloc, la lecture et la sortie
de l'information du premier bloc, et l'évacuation des char-
ges transférées résiduelles et des charges de transduction
photoélectrique sont effectués simultanément.

Aprés achévement des opérations ci-dessus, le
registre a décalage 201 effectue un décalage éour que sa
borne S3 de sortie paralléle délivre un signal de niveau
haut [ligne (c) de la figure 16]. Par conséquent, les tran-
sistors de commutation T7 a T9 sont rendus conducteurs, de
sorte que les charges électriques stockées dans les conden-
sateurs C7 & C9 du troisiéme bloc sont respectivement trans-
férées aux condensateurs CCl a CC3.

En méme temps que s'effectue l'opération de trans-
fert de l'information du troisiéme bloc, les bornes S8 a .
S10 de sortie paralléle du registre a décalage 209 délivrent
séquentiellement des signaux de niveau haut [lignes (h) a
(j) de la figure 161].

Les transistors de commutation ST4 a ST6 sont
alors rendus séquentiellemeht conducteurs, de sorte que

l'information du deuxiéme bloc, transférée et mémorisée
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dans les condensateurs CC4 & CC6, est lue et sort sous

forme de série chronologique.

Apres lecture de l'information du deuxiéme bloc,

“un signal de niveau haut est appliqué 3 la borne 812, ce

qui rend simultanément conducteurs les transistors de com-
mutation CT4 & CT6 [ligne ({£) de la figure 16]. Ainsi, les
charges électriques résiduelles stockdées dans leé conden-
sateurs CC6 a CC6 sont complétement évacudes.

En méme temps que s'effectuent l'opération de
lecture de l'information du deuxiéme bloc et l'opération
d'évacuation des charges transférées résiduelles, la borne
514 de sortie paralléle du registre i décalage 210 délivre
un signal de niveau haut [ligne (n) de 1la figuré 161,
sorte que les transistors de commutation DT4 3 DT6 sont
rendus simultanément conducteurs. Ainsi, les charges élec-
trigues résiduelles présentes dans les condensateurs C4 &
C6 gui stockent les charges.de transduction photoélectrique
sont évacuées.

0y

D'une maniere analogue a celle décrite c1—dessus
la lecture de l'information du troisiéme bloc et les opéra-
tions d'évacuation des charges transférdes re51duelles et
des charges de transduction photoélectrique résiduelles
sont effectuées en méme temps que le transfert de 1l'infor-
mation du quatriéme bloc. La lecture de l'information du
quatrieme bloc et les opérations d'évacuation des charges
transférées résiduelles et des charges de transduction
photoélectrique résiduelles sont effectuées en méme temps
que la lecture des données du premier bloc.

les opérations identiques a celles décrites ci—
dessus sont répétées pour lire et faire sortir l'informa-
tion d'image sous forme de série chronologique.

Comme il ressort de ce qui précéde, le transfert
de l'information mémorisée dans les condensateurs Cl & C12
est effectué bloc par bloc, Par conséguent, alofs qué dans
un appareil classique le transfert et la décharge sont
effectués douze folis, pour chaque condensateur, le'nOmbre
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de transferts et décharges est réduit a quatre seulement
dans la présente forme de réalisation. Il est donc possible
de raccourcir le temps total de lecture.

En outre, en méme temps que s’effecﬁue le trans-
fert de l'information d'un bloc, il est possible d'effec-
tuer la lecture de 1'information du bloc précédent ainsi
que les opérations d'évacuation des charges transférées
résiduelles et des charges de transduction photoélectrique
résiduelles, ce qui permet de raccourcir encore le temps
total d'exécution.

Dans la forme de réalisation ci-dessus, bien que
douze photodétecteurs aient été répartis en quatre blocs,
il n'y a pas de limitation a ce sujet. Il est éviaent d'aprés
la forme de réalisation ci-dessus que des photodétecteurs
en tout nombre peuvent étre répartis en un nombre souhaité
de blocs. :

Il est a remarqguer que lé partie A du circuit des
figures 15A et 15B peut étre mise a la place de la partie A
de circuit que montre la figure 17. ' )

En se référant maintenant 3 une neuviéme forme
de réalisation illustrée sur la figure 17, on voit que les
lignes communes 202 & 204 sont respectivement connectées
aux bornes d'entrée parallédle d'un registre a décalage 301
par l'intermédiaire des amplificateurs respectifs Al a A3.
Les lignes communes 205 A 207 sont respectivement connec-
tées aux bornes d'entrée paralléle d'uh registre i décalage
302 par l'intermédiaire des amplificateurs respectifs A4 a A6.

Les registres & décalage 301 et 302 font sortir
en série les contenus mémorisés & la réception d'impulsions
de décalage respectives SPl et SP2. Les bornes de sortie
série des deux registres sont reliées ensemble.

Le fonctionnement de cette forme de réalisation,
réalisée comme ci-dessus, va &tre briévement expliqué en
regard du chronogramme de la figure 16.

De méme gque dans la huitiéme forme de réalisation,

les charges électriques de chaque bloc, présentes dans les
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condensateurs Cl a Cl12 qui stockent les charges de trans-
duction photoélectrique, sont transférdes soit au registre
a décalage 301, soit au registre i décalage 302 sous l'ef-
fet du décalage effectué par le registre a décalage 201
[lignes (a) a (d) de la figure 16].

On admet ici que l'information du premier bloc
est mémorisée dans le registre 3 aécalage 301 [ligne (a)
de la figure 167.

En méme temps que s'effectue 1l'opération de trans-
fert de l'information du deuxiéme bloc vers le registre 3
décalage 302 [ligne (b) de la figure 16], des impulsions
de décalage SPl sont ensuite appliquées au registre i déca-
lage 301, ce qui fait sortir en série l'information du pre-
mier bloc mémorisée dans le registre a décalage 301.

En outre, en méme temps que s'effectuent les opé-
rations ci-dessus, la borne de sortie S13 du registre &
décalage 210 délivre un signal de niveau haut [ligne (m) de
la figure 16], de sorte que les charges électriques rési-
duelles présentes dans les condensateurs Cl & C3 du premier
bloc sont évacuées. )

Ensuite et de méme que ci-dessus, pendant le temps
du transfert de l'information du troisidme bloc vers le re-
gistre a décalage 301 [ligne (c) de la figure 16], des impul-
sions SP2 sont appliquées au registre & décalage 302, ce
qui fait sortir en série l'information mémorisée du deuxiéme
bloc. En méme temps, les charges électriques résiduelles
présentes dans les condensateurs C4 & C6 du deuxidéme bloc
sont évacuées. -

Des opérations analogues sont répétées pour lire
et faire sortir séquentiellement et de facon itérative
l'information 4'image.

Les figures 18A et 18B, considérées ensemble, sont
un schéma de principe illustrant une dixiéme forme de réa-
lisation selon la présente invention. Sur ces figures, les
agencements des photodétecteurs E1l & E18, des condensateurs

Cl & Cl8 servant & stocker les charges de transduction photo-
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électriques, des transistors de commutation DT1 & DT18 ser-
vant a évacuer les charges de transduction photoélectrique,
et des transistors de commutation Tl a Tl8 sont sensiblement
les mémes que ceux de l'appareil de la figure 1, a la seule
différence que le nombre d'éléments passe de 12 a 18, par
conséqguent leur description est omise. Sur la figure 1843,
une partie du circuit est omise pour ne'par surcharger le
dessin,

Dans cette forme de réalisation{ trois blocs cons-
tituent un groupe et des lignes éommunes 402 & 410 recoivent
chacune les électrodes de commande de ceux des transistors
de commutation qui occupent dans leurs groupes respectifs
des positions de méme ordre.

Les électrodes de commande des transistors de
commutation T1 & T18:sont, dans chaque bloc, reliées ensem-
ble et connectées 3 l'une des bornes correspondantes Bl a
B6 de sortie parallélé d'un registre a décalage 401.

Les électrodes de commande des transistors de
commutation DT1 & DT8 sont connectdes de facon analogue aux
bornes correspondantes S13 a S18 de sortie paralléle d'un
registre a décalage 402. Les lignes communes 402 a 410 sont
relides a la masse par l'intermédiaire-de condensateurs CCl
a CCY qui stockent les charges transférées et également re-
liées ; la masse par l'intermédiaire de transistors de com-
mutation CT1l & CT9 3 action de décharge. Les électrodes
de commande des transistors de commutation CT1 & CT9 sont
reliées ensemble par trois et connectées a des bornes cor-
respondantes Hl a H3. Les lignes communes 402 a 410 sont
connectées a l'amplificateur 105 par l'intermédiaire de
transistors de commutation STl a ST9, les électrodes de
commande des transistors de commutation ST1 a ST9 étant
respectivement connectées aux bornes D1 a D9 de sorties
paralléles de registres a décalage 411 a 413.

Le fonctionnement de cette forme de réalisation,

réalisée comme ci-dessus, va étre briévement expliqué en

. regard du chronogramme de la figure 19.
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Tout d'abord, la borne de sortie Bl du registre
a décalage 401 délivre un signal de niveau haut pour rendre
conducteurs les tran51stors de commutation T1 & T3 [ligne
(a) de 1la figure 197,

Les transistors de commutation Tl & T3 étant con-
ducteurs, les charges électriques stockées dans les conden-
sateurs Cl a C3 du premier bloc sont respectivement trans-
férées aux condensateurs CCl i CcC3.

Apreés transfert de l'information du premier bloc,
la borne de sortie B2 du registre & décaladge 401 délivre un
signal de niveau haut pour rendre conducteurs les transis-
tors de commutation T4 3 T6 [ligne kb) de la figure 191].

De ce fait, les charges électriques stockées dans les con—
densateurs C4 a C6 du deuxiéme bloc sont respectlvement
transférées aux condensateurs Ccc4 2 CCs.

En méme temps que s'effectue le transfert ci-
dessus de l'information du deuxidme bloc, les bornes de
sortie D1 a D3 du registre 3 décalage 411 délivrent séquen-
tiellement des signaux de niveau haut [lignes (g) & (i) de
la figure 19]. Ainsi, les transistors de commutation STl &
ST3 sont rendus séquentiellement conducteurs de sorte que
1'information du premier bloc, transférée et mémoriséde dans
les condensateurs CCl & CC3,est lue séquentiellement et
sort en série chronologique en'passant par l'amplificateur
105.

En outre, en méme temps que s'efﬁectue l'opéra-
tion de transfert de l'information du deuxigme bloc, 1la
borne S13 du registre & décalage 402 dellvre un 51gnal de
niveau haut [ligne (s) de la figure 191, de sorte que les
transistors de commutation DT1 & DT3 sont rendus conduc-
teurs. Ainsi, les charges de transduction photoélectrique
résiduelles présentes dans les condensateurs Cl a C3 du
premier bloc sont évacuées. )

Aprés achévement de la léqture de l'information
du premier bloc et de l'édvacuation des charges de trans-

duction photoélectrique résiduelles, un signal de niveau
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haut est appliqué & la borne Hl. Par conséquent, les tran-
sistors de commutation CT1 & CT3 sont rendus conducteurs
[ligne (p) de la figure 19] et les charges électriques ré-
siduelles présentes dans les condensateurs CCl & CC3 sont
complétement évacuédes.

En méme temps que s'effectue l'opération de dé-
charge, la borne B3 du registre a décalage 401 délivre un
signal de niveau haut [ligne (c) de la figure 19]. De ce
fait, les transistors de commutation T7 & T9 sont rendus
conducteurs de sorte que les charges électriques stockées

-

dans les condensateurs C7 a C9 du troisiéme bloc sont trans-
férées aux condensateurs CC7 & CC9.'

En méme temps que s'effectuent les opérations ci-
dessus de décharge et de transfert, les bornes de sortie

b

D4 a D6 du registre a décalage 412 délivrent séquentielle-
ment des signaux de niveau haut [lignes (j) 3 (f) de 1a
figure 19], de sorte que les transistors de commutation
ST4 & ST6 sont rendus séquentiellement conducteurs et que
l'information du deuxiéme bloc est lue et sort en série
chronologique.

En outre, en méme tempé que s'effectuent les opé-
rations ci-dessus de décharge et de transfert, "la borne de
sortie S14 du registre a décalage 402 délivre un signal de
niveau haut [ligne (t) de la figure 19], de sorte que les
charges de transduction phétoélectrique résiduelles pré-
sentes dans les condensateurs C4 a C6 du deuxiéme bloc sont
évacuées. ) 7

Enéuite, le transfert de l'information du qua-
triéme bloc [ligne (d) de la figure 19], la lecture et la
sortie en série éhronologique de l'information du troisiéme
bloc [lignes (m) & (o) de la figure 193, l'opération de
décharge des condensateurs CC4 3 CC6 qui stockent des
charges transférées [lignes (q) de la figure 191, et 1'opé-
ration d‘'évacuation des charges de tranéduction photo-
électrique résiduelles présentes dans les condensateurs
C7 a4 C9 [ligne (u) de la figure 19], sont tous effectués
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simultanément. Des opérations analogues sont ensuite répé-
tées pour lire l'information d'image des photodétecteurs
El -3 El8.

Comme il ressort de la forme de réalisation ci~
dessus, grice & l'agencement selon lequel trois blocs cons-
tituent un groupe, il est possible d'effectuer simultandé—
ment l'opération de transfert de l'information d'un bloc,
l'opération de lecture et l'opération de d'évacuation des
charges électriques résiduelles relatives au bloc précédent,
ainsi que 1l'opération d'évacuation des charges électriques
résiduelles relative au bloc encore précédent, ce qui per-
met un fonctionnement i grande vitesse,

En outre, il est possible de ménager un temps de
décharge suffisant pour chacun des condensateurs Cl a C18
et CCl a CC6, étant donné que chaque condensateur peut &tre
déchargé indépendamment.

Il apparailt donc au vu de la description détail-
lée ci-dessus que 1'appareil de lecture d'image de la pré-
sente invention comprend : des moyens de commutation 2
action de décharge disposés en correspondance avec des pre-
miers moyens de stockage servant a stocker des charges de
transduction photoélectrique ; des seconds moyens de sto-
ckage servant & mémoriser les informations de plusieurs
blocs ; des moyens de commutation a action de décharge
disposés en correspondance avec chacun desdits seconds
moyens de stockage : et des moyens de sortie en série ser-
vant a extraire l'information en série chronologique & par-
tir desdits seconds moyens de stockage.

Conformément a 1'invention, la présence de seconds
moyens de stockage capables de mémoriser 1'information de
plusieurs blocs permet d'effectuer simultanément les opé-
rations de transfert, de lecture et de décharge, ce qui
raccourcit le temps total d'exécution.

En outre, étant donné qu'un temps suffisant est
disponible pour effectuer 1le transfert, la lecture et 1la
décharge, chaque opération peut &tre effectude en toute



10

15

20

25

2568077

36

sécurité, ce qui améliore ainsi la fiabilité de la lecture
d'image.

La présence de moyens de commutation & action

de décharge qui correspondent aux premiers et aux seconds

moyens de stockage permet également de décharger compléte-
ment les premiers et les seconds moyens de stockage a
grande vitesse, ce qui évite toute influence des charges
électriques résiduelles. B

De plus, étant donné que le transfert d'informa-
tion depuis -les premiers moyens de stockage vers les seconds
moyens de stockage est effectué en une fois pour chaque bloc,
le temps nécessaire au transfert peut étre raccourci, en
sorte que la rapidité du processus total peut étre encore
accrue, :

Par exemple, avec l‘'appareil de lecture d'image
conforme 3 la présente invention, dans le cas ou les infor-
mations de deux blocs peuvent étre mémorisées, en méme temps
que s'effectue le transfert de l'information d'un bloc, il
est possible d'effectuer la lecture d'information et 1'éva-
cuation des charges électriques résiduelles relatives au
bloc précédent. Dans le cas ou les informations de trois
blocs peuvent étre mémorisées, en méme temps que s'effectue
le transfert de l'information d'un bloc, il est possible
d'effectuer la lecture d'information du bloc précédent et
l*évacuation des charges électriques résiduelles du bloc

encore précédent.



10

15

20

25

30

35

2568077

37

REVENDICATIONS
1. Appareil de lecture d'image comprenant plu-

a

sieurs transducteurs photoélectriques (El & E9); des moyens
de stockage (Cl a C9) prévus pour chacun desdits transduc—
teurs photoélectriques pour stocker chacun un signal de
sortie issu du transducteur photoélectrique correspondant,
et des moyens de commutation (Tl & T9 et TIO & T12) pour
extraire séquentiellement un signal stocké dans lesdits
moyens de stockage, caractérisé en ce qu'il comprend des
moyens de commutation a action de décharge (STl & ST9)
disposés en paralléle sur chacun desdits moyens de stockage.

2. Appareil de lecture d'image selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que lesdits transducteurs
photoélectriques et lesdits moyens de stockage sont respec-
tivement répartis en plusieurs blocs, chaqhe bloc compor-
tant un nombre prédéterminé desdits transducteurs photo-
électriques ou desdits moyens de stockage, afin d'extraire
séquentiellement pour chaque bloc les signaux stockés-dans
lesdits moyens de stockage.

3. Appareil de lecture d'image comprenant plu-
sieurs transducteurs photoélectriques (E1 a E9), des pre-
miers moyens de stockage (Cl & C9) prévus pour chacun. des
transducteurs photoélectriques pour stocker chacun un si-
gnal de sortie issu du transducteur photoélectrique corres-
pondant, des premiers moyens de commutation (Tl & T9) pour
extraire séquentiellement en un nombre prédéterminé les
signaux de sortie a partir desdits premiers moyens de sto-
ckage respectifs, et des seconds moyens de commutation
(T10 & T12) pour extraire en série chronologique lesdits
signaux en nombre prédéterminé extraits par lesdits pre-
miers moyens de commutation, caractérisé en ce qu'il com-
prend : des seconds moyens de stockage (ClO:é,CIZ) pour
stocker respectivement lesdits signaux en nombre prédéter-
miné extraits par lesdits premiers moyens de»commutation :

et des moyens de commutation a action de décharge (CT1l 2

CT3) disposés en paralléle sur chacun desdits premiers
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moyens de commutation ; lesdits seconds moyens de commuta-
tion extrayant en série chronologique les signaux stockés
dans lesdits seconds moyens de stockage. R

4. Appareil de lecture d'image comprenant plu-

.

sieurs transducteurs photoélectriques (El i E9), des pre~-

~

‘miers moyens de stockage (Cl a C9) prévus pdur chacun des-

dits transducteurs photoélectriques pour stocker chacun

un signal de sortie issu du transducteur photoélectrique
correspondant, des premiers moyéns de commutation (Tl & T9)
pour extraire séquentiellement en un nombre prédéterminé
les signaux de sortie stockés dans lesdits premiers moyens
de stockage, et des seconds'moyens de commutation (T10 &
T12) pour extraire en série chronologique lesdits signaux
en nombre prédéterminé extraits par lesdits premiers moyens

de commutation, caractérisé en ce qu'il comprend : des
’

e

premiers moyens de commutation a action de décharge (STl
ST9) disposés en parélléle sur chacun desdits premiers
moyens de stockage ; des seconds moyens de stockage (Cl0 a
Cl2) pour stocker respectiﬁement lesdits signaux en nombre
prédéterminé extraits par lesdits premiers moyens de commu-
tation f et des seconds moyens de commutation a action de
décharge (CT1l & CT3) disposés en paralléle sur chacun des-
dits seconds moyens de stockage. ' )

5. Appareil de lecture d'image comprenant plu-
sieurs transducteurs photoélectriques (E1 & E12), des pre-
miers moyens de stockage (Cl & Cl2) prévus pour chacun des-
dits transducteurs photoélectriques pour stocker chacun un
signal de sortie issu du transducteur photoélectrique
correspondant, et des premiers moyens de commutation (T1
a Tl2) pour extraire séquentiellement en bloc d'un nombre
prédéterminé les signaux de sortie 3 partir desdits pre-
miers moyens de“stockage respectifs, caractérisé en ce
qu'il comprend : des seconds moyens de stockage (CCl a CC6 ;
501, 502) pour stocker les signaux correspondant a plu-
sieurs blocs, lesdits signaux correspondant a un bloc étant

extraits par lesdits premiers moyens de commutation ; des
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moyens de commutation a action de décharge (CT1l a CT6) con-

nectés a chacun desdits seconds moyens de stockage : et des

’

p

moyens de sortie série (STl a ST6 ; 501, 502) pour extraire
en série chronologique chacun des signaux, correspondants
auxdits plusieurs blocs, stockés dans lesdits seconds moyens
de stockage.

6. Appareil de lecture d'image selon la revendi-
cation 5, caractérisé en ce que lesdits seconds moyens de
stockage consistent en au moins un condensateur {CCl a CC6)
et lesdits moyens de sortie série consistent en au moins
un transistor de commutation (STl & ST6).

7 7. Appareil de lecture d'image selon la revendi-
cation 5, caractérisé en ce que lesdits seconds moyens de
stockage et lesdits moyens de sortie série sont des regis-
tres a décalage (501, 502) & entrée paralléle et sortie
série,

8. Appareil de lecture d'image comprenant plu-
sieurs transducteurs photoélectriques (El a E12), des pre-
miers moyens de stockage (Cl & Cl2) prévus poﬁr chacun des-
dits transducteurs photoélectriques pour stocker chacun un
signal de sortie issu du transducteur photoélectrique
correspondant, et des premiers moyens de commutation (T1
4 T12) pour extraire séquentiellement en bloc d‘un nombre
prédéterminé les signaux de sortie stockés dans lesdits
premiers moyens de stockage, caractérisé en ce qu'il com-
prend : des premiers moyens de commutation a action de
décharge (DTl & DT12) connectés a chacun desdits premiers
moyens de stockage ; des seconds moyens de stockage (CCl
3 CC6 : 301, 302) pour stocker des signaux correspondant
3 plusieurs blocs, lesdits signaux correspondant a un bloc
étant extraits par lesdits premiers moyens de commutation ;
des seconds moyens de commutation 4 action de décharge

IS

(CT1 & CT6) connectés a chacun desdits seconds moyens de

p

stockage ; et des moyens de sortie série (8Tl & sT6 ; 301,
302) pour extraire en série chronologique chacun des si-
gnaux, correspondant auxdits plusieurs blocs, stockés dans

lesdits seconds moyens de stockage.
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9. Appareil de lecture d'image selon la revendi-
cation 8, caractérisé en ce que lesdits seconds moyens de
stockage consistent en au moins un condensateur (CCl & CC6)
et lesdits moyens’ de sortie série consistent en au moins
un transistor de commutation (ST1 & ST6).

10. Appareil de lecture d'image selon la revendi-
cation 8, caractérisé en ce que lesdits moyens de sortie
série consistent en au moins un registre a décalage (301,

302) a entrée paralléle et sortie série.
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Fig. 3
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Fig. 12
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